
 

 

 

 

Identificação do Componente 

Código do Componente Curricular: AL2212 

Nome do Componente Curricular: Circuitos 

Integrados de Radiofrequência 

CH Total: 60h 

CH Presencial Teórica: 45h 

CH Presencial Prática: 15h 

CH EaD Teórica: 00h 

CH EaD Prática: 00h 

CH de Extensão: 00h 

Ementa 

Introdução aos circuitos de alta frequência: elementos concentrados e distribuídos, tecnologias de 

fabricação CMOS e MMIC e topologias modernas de transceptores de RF. Projeto de dispositivos  

ativos e passivos integrados: modelagem, dimensionamento e técnicas de layout de transistores, 

capacitores, indutores e interfaces de entrada e saída. Análise e projeto de circuitos: amplificadores 

de baixo ruído e de potência, misturadores ativos e passivos, osciladores, filtros e conversores 

RFDC. 

Objetivo Geral 

Compreender e projetar em nível de esquemático e layout circuitos operando na faixa de 

radiofrequência, utilizando processo de fabricação CMOS. 

Objetivos Específicos 

Compreender as características e diferenças entre os circuitos concentrados e distribuídos e sua 

relação com os circuitos integrados e discretos. 

Compreender as características básicas de um circuito operando na faixa de RF, tais como 

linearidade, relação sinal ruído, figura de ruído, intermodulação e casamento de impedância. 

Compreender e aplicar metodologias adequadas para realizar o projeto, a simulação e o desenho de 

layout de circuitos de RF em ambientes computacionais de projeto. 
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